
КТ9181А, КТ9181Б, КТ9181В, КТ9181Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк­
туры п-р-л универсальные. Предназначены для применения в 
усилительных и переключательных схемах. Выпускаются в пласт­
массовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указыва­
ется на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

КТ918КА Г)

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме 0Э|

КТ9181А при (/к  = 2 В Д  = 1 А .................  60...400*
КТ9181Б, КТ9181В, КТ9181Г при
и КБ = 1 В, 4  = 0.15 А, не менее..................  50

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при 6/№ = 5 В, 4 = 0,1 А,
не менее....................................................................  100 МГц
Граничное напряжение при 4  = 30 мА, 
не менее:

КТ9181А.............................................................. 30 В
КТ9181Б.............................................................  40 В
КТ9181В.............................................................  60 В
КТ9181Г.............................................................  80 В
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Напряжение насыщения коллектор— эмиттер, 
не более:

КТ9181А при 4 = 2 А, 4 = 0,2 А .................  0,5 В
КТ9181Б, КТ9181В, КТ9181Г при
4 = 1,5 А, 4 *  0,15 А ....................................  0,6 В

Напряжение насыщения база— эмиттер:
КТ9181А при 4 = 2 А, 4 = 0,2 А .................  2 В
КТ9181Б, КТ9181В, КТ9181Г при
4 =  1,5 А, 4 = 0,15 А ....................................  1,5 В

Обратный ток коллектора при 44б = 4/кБ МАКС,
не более....................................................................  1 мкА
Обратный ток эмиттера при 44э = 4/БЭ> Макс»
не более....................................................................  1 мкА

П редельны е эксп л уа та ц и о н н ы е  данны е
Постоянное напряжение коллектор— база:

КТ9181А.............................................................  40 В
КТ9181Б.............................................................  60 В
КТ9181В........ ..................................................... 80 В
КТ9181Г.............................................................  100 В

Постоянное напряжение коллектор— эмигтер:
КТ9181А.............................................................  30 В
КТ9181Б................................... .........................  40 В
КТ9181В.............................................................  60 В
КТ9181Г.............................................................  80 В

Постоянное напряжение эмиттер— база:
КТ9181А.............................................................  5 В
КТ9181Б, КТ9181В, КТ9181Г.........................  7 В

Постоянный ток коллектора................................ 3 А
Постоянный ток базы......... ..................................  1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора при Гк = — 45...+25 °С:

с теплоотводом................................................ 12,5 Вт
без теплоотвода............................................... 1,5 Вт

Температура р-п перехода ..... ..............................  +150 °С
Температура окружающей среды.......................  —  45... Гк =

= +85 °С

Транзисторы являются комплементарными с транзистора­
ми КТ9180 А— КТ9180Г.
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